W UNTER

Bipolarny oyfrowy ukiad soalony TTL-S peini funkoje¢ .

4-bitowego nadajnika/oddbiornika ssyny danych syste—
mu sikroprocesorowego wykorsystujqcego jednostkg oen~
tralng MCY 7880K,

Wezystkie wejdoia ukladu s§ kompatybilne z ukladami
TTL malej mooy. Dla wiagoiwego sterowania ukladéw
MOS wyjscia DO maja podwyiszong wartosdé Uop™3s65 7 «

Wyjéoia DB przystosowans 8 do sterowania dusych ob- .

olgtef pojemnodoiowyoh /I, = 50 mA/. Wszystkie wyj-
éoia ukladu sg tréjstanowe,

Uklad wa dwa wejdola sterujace: CS - wybér ukladu %
DIEN - okredlajgce kierunek trapalisji.

Jeéli C5 = 1,wéwozas wegystkie wyjscia sg w stanie
wysokiej impedancji.

Jesli €S = 0 1 DTER = 1,wéwezas tramsmisja odbywa
si¢ w kierunku DB — DO,

Jedli CS = 0 i DIER = O,wéwosas kierunek transmisji
Jest edwroetny DI — DB,

Ukiad produkowany jest w dwu wersjach:
UCY 74S416N - £ wyjSciami nieodwracajqeymi,
UCY 74S426N - z wyjdciami odwracajgoymi.

Ukiad wyprowadze

U

DOg
DBg
Dig
001 0'3 AOph wypmwadzen

DB4

FLEEFERGBREA
CRERERERERERERE

UCY 74S416N
UCY 74S426N

4-bitowy
nadajnik/odbiornik
szyny danych

MSI TTL-S

Obudowa CE 71

o] ] 0+ DB3 -~ wejicia/wyjsicia szyny denych od strony sy stemy
Dig+ Dl3 - wejscia danych
DO + DOy —~ wyjécia danych

Dly 08y DIEN = wybbr kierunku transmisji
NG - <3 - wybér ukladu
2 Uee — zastlanie (+5 V)
GND ~ masa (O V)
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Schematy logiczne N e N
Dl 1> . ol o>
[~ PBg 08
D0g .__Q bog \,l:} 0
Diy " V'{:: . oI, 1/’{
By I t——o DB
D04 °—-—‘°l} D04 <} k
DI2 "l/' o 0!2 VI :
' [— 0B; o7 s]:P}
00; o—f Do, <
Di3 —1* - Diy ' {/C
' " o8 = t— DB
D03 *—Q} D05 - <} : :
BiEN M——d &5 SiER A_u-—“ ts
Parametry dopuszczalne
Osnaczenie Razwa Jedn. Wartosé
min max
b Uee Napigole zasilania v =0,% 7
Up Napigole wejdciowe v -1 5,5
I, Prad wyjéoiowy mA 125
fam’b ‘Temperatura otooczenia % 0 +70
w cgasie pracy
1:’1;8 Temperatura przechowywania % -55 +425
Resystano ja termioszna .94 100
Rtnj-a glacze-otoczenie
tj Temperatura zlgosa 0 +150

Parametry charakterystyczne statyczne

[Ugg = 5 V £5%; top, = O + +70%/

Ogna- Jedn, Wartoéd Warunki pomiaru
ozenis min ®max
’II;/ Prad weléciowy w stanie mA Ugg = 5923 V.
niskim )
~ dla we)$6 DIEN, CS 0,3 Up = 0,45 V
- dla pozostalych we)sé 0,25 '
I Prad wejéoiowy w stanie pA U = 5,25 V
1B cc
wysokim
- dla wej4é: DIEN, 05 20 Up = 5,25V
~ dla wejéés DI, - IJI3 410
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od.tabl,.
Ozna- Nazwa Jedn.} Warvosé Warunki pomiaru
cezenie min BAX
'UfL Ujemne napigcie wejsoiowe v 1 Uoo = 4375 ¥
’ "'II = 5 M
UIL Napigcie wejdciowe w stanie v 0,8
niskim s
UIH Napiecie wejéciowe w stanie v 2
wysokinm )
UOLZ/ Fapigcie wyjsciowe w stanie v
niskim
- dla wyjéé: DOy + DO, 0,45 | Igy = 15 mA
- dla wyjsé: DBO + DB3 0,45 IOL.= 25 mA Uccch-,75 v
UOHJ/ Napiecie wyjéoiowe w stanie v
wysokim
- dla wyjsé: DOO - DO3 3,65 IOH = ~{mA
Ucc-4,75V
- dla wyj$é: DBO - DB3 244 IOH a -410mA
'IOSJ/ Zwarciowy prad wyjsciowy ' pA UCC =57
~ dla wyjéé: DOy = DOs 15 65 _
et 3 Uy =07V
- dla wyjéé: DB, < DB3 30 120
Ig off Prgd wyjéciowy w stanie »a
°*7 | wysokie} impedancji
- dla wyjsés DO, <+ DO -20
g 2 00-0.45V-, Ucc=5,25V
- dla wyjsé: DBy + DB3 -100
~ dla wyjdés D0, + DO, 20
~ dla wyjsé: DB, + DB3 100 {
Ing Prad zasilania mA =
’ - UCY 745416 130
Ucc = 5’25 V
- UcYy 755426 120
v
Uwag 1: - .

1 Dla ustawienia wyj$é DB w st¥an wysoklej impedancji /pomiar pradéw we jdoiowych
na zaciskach dwukierunkowyoh/ nalesy wejfoie G5 pozostawié odlgozone,

2/ Dla ustawienia zera loglcznego na wyjsciach DB
1 05 podaé zera logiorzne, a nastepniet
- dla ukladu UCY 745416 na zaciski DIo - I)I3 podaé zera logiosne,

- dla uktadu UCY 7#82%6 na gaociski DI
. przez rezystor 1 k

Pozoatate wejdcia rozwarta,
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z zasilanien,

0o* DB3 nalesy na wejsoia DNIEN

o ¥ D1, podgé,dedynki logionzne - taomfge




Dla ustawlienia zera logicznegoe na wyjéciach noo __é__l)_g)3 nalesy podaé nastgpujgce
sygunalyt C§ = 0, DTEN = 1 a nastgpnie:

- dla ukladu UCY 745416 na szaoiski DB, + DB, podaé gera logicszne,

~ dla ukzadu UCY 74S426 na zaciski‘DBo + DB; podad Jedynki logiczne,

3/ Dla ustawienia jedynki logiocsnej na wyjéoiach noo + 1)03 nalesy podaé nastgpujgoe

———

sygnaly: % = 0, DIER = 1 oras:
- dla UCY 748416 na gaciski DB,y + DB, podaé jedynki logiczne,
- dla UCY 748426 na saoiski DB, + DB, podad gera logiozne.

I_J_lg_uatalunia jqdynki logiogne] na wyjsdoiach DB, * D83 nalefy podaé na wejsoia
DIER 4 €S zera logioezne oras:

- dla UCY 748416 na zaoiski I, + I)IJ podad Jedynki logioene,

- dla UCY 743426 na saciskl DIO + D13 podaé sera logiosne.

Parametri/ charakterystyczne dynamiczne

)
/Ucc =5 V) bt = 0% +70°C/
3
Oznaoczenie . Nazwa Jedn, Wer¥ass Warunki pomiaru
s min max
|
th Opéénienie przy transmisji ns 25 Cy = 30 pF
DB — DO Ry = 3009Q
R, = 600Q
*pno Opéénienie prsy transmisji ns
DI—DB
- dla UCY 745416 30 CL = 300 pP
R, = 908
- dla UCY 745426 : 25 | m, = 1809
g 1 Czas wy:]goia vze stanu ns
E wysokie] impedancji ) ) :
- dla UCY 745416 65 na Wy DO: CL =30 pPF
. R, =27082 |
- dla UCY 748426 : 55 | na Wy DB: Cp = 300pF
» R' «908
% / Czas wejdola w stan wysokiejl =ns 35 na Wy DO: CL -5!’?'
D impedanc ji
R, =270Q
i
na Wy DB: an 5 pP
R1 tQOQ
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Zaleinodci czasowe miqdzy sygnofami
wejsciowymi | wyjdciowymi

Amplituda sygnalu wejsciowego 2,5 V. [P - tp EI
Czas naraswania | opadania t = t¢= S ns pomigdzy | Vi2V. ouT )6.“ rc:—{g
Pomiar czaséw na poziomie 1,5 V ¥

Obcigienia wyjié pomiarowych
Yec
Ry
ouTt out
CL
I T
Przy pomiarze czaséw 1 ppi, 1pp2 Pray pomiarze czoséw tg, tp
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